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Odgateznik F 2D 5...2400MHz
120dB

,___\" 2-drozny odgateznik ze ztgczami F do sygnatow SMATV.
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elektronicznych. Obudowa typu Zamak zapewnia doskonate
ekranowanie.
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Przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, do montazu
na $cianie, ptycie rack lub na standardowy szynie DIN.
Opakowanie: pudetko kartonowe, 10 szt.

Nr Kat. 519322
Nr log. AZS212FZ
EAN13 8424450267820

Opakowanie Dane fizyczne

Pudetko 10 szt. Waga netto 59,00 g
Objetos¢ brutto 0,08 dm?®
Waga brutto 63,009
Szerokos$é 74,00 mm
Wysokos$¢ 54,00 mm
Gtebokosé 18,00 mm
Gtéwna waga produktu 59,00 g

Cechy wyrdzniajgce
Elastyczno$¢ montazu: mozliwos¢ przykrecenia do $ciany, na ptycie rack z nakretkami na ich ztgczach lub na
standardowy szynie DIN (z adapterem nr kat. 519901)
Wygodne przykrecanie kabla, dzieki 10° katowi nachylenia ztgczy F od $ciany instalacyjnej

Optymalizacja przestrzeni w skrzynkach oraz szafkach instalacyjnych: ich wejécia i wyjscia zawsze znajdujg sie
po tej samej stronie



Televes

Lepsza organizacja instalacji: mozliwe przeprowadzenie okablowania przez tylng czes¢ odgateznika
Elementy serii F mozna tgczy¢ ze sobg za pomocg sruby uziemiajgcej, co wymaga uzycia kabla uziemiajgcego

Poziom sygnatu jest utrzymywany w gniazdkach, nawet przy dtugich kablach, dzieki lepszej odpowiedzi na
ptaskosc

Wyjatkowa niezawodnosc¢: zrobotyzowana produkcja przy uzyciu mikrokomponentéw najnowszej generacji
100% europejski projekt, jakos¢ i produkcja

Niskie straty

Wysokie ekranowanie (klasa A), wykonane z odlewu Zamak

Ztgcza F z dtuzszym gwintem, utatwiajgce i zabezpieczajgce montaz na ptycie rack

Instalacja w pomieszczeniu

Sruba uziemiajgca w zestawie

Przejscie pradu statego z wyjs¢ do wejsciao



Specyfikacje techniczne : Ref. 519322

Zakres czestotliwosci
Liczba wyjs¢
Kondygnacja
Wejscia/Pasma
Straty przejscia
Straty odgatezienia

Izolacja Odgat. 0Odgat.
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